PREHLED LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL LSI
‘ BIPOLARNI PAMETI

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY PRI PROGRAMOVANI

Definice ¢asovych pribéhl generatoru pfi programovani Zapojeni paméti pri programovani
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min. typ. max POSTUP PRI PROGRAMOVANI
U 475 50 575 V (plati v zapojeni pro elektrické programowani)
cC1 ' [ I
Ucc: 13 10,5 51:} E 1. Nejdfive se zvoli slovo (pfivedenim pfisluiné kombinace napéti U, a U;y na vstupy
Urn 2, 2 ADRESA A ...Ag jehof pamétové buiiky (bity) maii bjt programovany. Adresa slova se
Use 0 0.5 v voli v dob&, kdy napéti U, je odpojenc (viz definice Zasovjch pribéhi generdtoru).
Uz 5 K Konkrétni hodnoty napéti Uy a Uy, pro volbu adresy jsou dany doporuéenymi pracovnimi
lRJ 39 0.3 vﬂ' podminkami pfi programovani.
() ’ - . . -
. Pak se vystup pfisluiejici k bitu, ktery se md programovot, pfipoji na napéti Uy. Okamiik
0 Vv z 0
jen MH74188 —0,8 +0.3 tohote pfipojeni, jakef i odpojeni vzhledem k &osovym prilb&him na vystupech programo-
X 1 20 ms
tg 3y ayY ms ° vaciho generdtoru G je zndzornén v definicich Easovjch pribéhd generdtoru. Zbyvajici
t;, tz 10 1000 g (pravé neprogramované) vystupy jsou pfipojeny pfes odpor R na napéti Uj. Doporucené
t;’ tq 100 ‘;5 hodnoty Uz, Uy a R jsou uvedeny v doporufenych pracovnich podminkach pro progro-
ts 10 us movani. ,
ts 3Y ms 3. Provede se vlastni progromovéni zvoleného bitu pomoci impulsG z programovaciho gene-
tz 1) ' ratoru G.
fa 0 55 °C 4. Déle se obwykle provede kontrola sprévnosti naprogramovéani zvoleného bitu. Doflo-li ke
lo?) jen MH745571 150 mA sprévnému naprogramovéni (piepdleni programovaci spojky), je pfisluiny vystup zvoleného
lce 3) jen MHT745571 750 mA (o prévé naprogramovaného) bitu ve stavu drovné H. Tento stav charakterizuje parametr
Uy jehoi hranice je uvedena v charakteristickych ddajich.
OH
" Doba pro pfipadnou kontrolu spravnosti 5. Nedoilo-li ke spravnému naprogramovdni, opokuje se postup programovani podle pfed-
naprogramovani chazejicich bodd 3 a 4 znowu s typickou hodnotou Sifky programovaciho impulsu X.
) Proud, tekouci ven z programovaného Nedojde-li ani tentokrét ke sprévnému naprogramovdni, opakuje se programovaci postup
vystupu podle bodu 3 a 4, aviok s maximdini hodnotou Sitky impulsu X.
%) Max. odbér ze zdroje Up~ pfl programovani 6. Souasné se smi programovat jen jeden bit zvoleného slova.

DEFINICE A OZNACENI DOB ZPOZDENI
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MH 745287 BIPOLARNI ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNA PAMET
2564 BITY
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MH74S5287 LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL LSl
ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNA BIPOLARNI PAMET PROM 1024 BITO

FUNKCNI BLOKOVE ZAPOJENI

|, Dekodér adresy pro uréeni ctverice radkl (pfevednik tiibitového bindarniho
kédu na kéd 1 z osmi). Kaidy z osmi vystupl prevodniku voli jednu ctverici
radky pameéetove matice.
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Il. Dekodér adresy pre uréeni sloupce v pamétové matici (prevodnik peti-
bitového bindarniho kédu na kéd 1 ze 32). Kaizdy z 32 vystupd prevodnikd
voli jeden ze sloupct pamétové matice.
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I1l. Obvod vnéjiiho ovlddani. Signalem na wvstupu S; Sz se blokuje prenos T
informace pres blok vystupnich zesilovaca. MEZNI HODNOTY :

IV. Paméfova matice — obsahuje 1024 paméfovych bunék organizovanych ve |
32 radcich a 32 sloupcich. min. max.

V. Blok vystupnich zesilovaci — zprostiedkovdva pfenos informace uloiene Ucce 4,75 525 v
v adresovaném slové matice na vystupy Q;...Qq paméti. Tento pfenos lze Ui }-5,25 v

blokovat (vystupy paméti uvést do stavu vysoké impedance) pomoci vstupl —Iy 18 mA
5]’; 5‘ Fl}.u 0 + 10 “’C

», —55 +155 °C
STATICKE HODNOTY: e

Vystupni napéti — udroven H
Uee = 475V, Uiy = 20V, Ui = 08V, log = —6,5 mA Uaw =z 2.4 v

Vystupni napéti — droven L
Uce = 475V, Uiy = 20V, Uir = 08V, lgr = 16 mA Uor =05 v

Vstupni proud — droven H
Upe = 5,25V, Uiy =
U = 525V, Uig =

Vstupni zachytné napéti
Ucc = 475V, ;) = —18 mA —Up =12 Vv

Vystupni proud zkratovy
Uce = 525V, Wiy = 20V, Uy = 08V —los 30...100 mA 1

Vystupni proud ve stavu vysoké impedance . ¥ —h-—\
Uce 525V, Uin 20V, Upzy 2.4V, loza < 50 A ' L Vi Un 0L )
05V, -—=lozt = 50 ' uhA TAY / PR

I

SV, U
7V

5 oV T,
2, . Uir oV

=1
l1H = 25 uh

I

Ucre 525V, Uijg = 20V, Upzr

Odbér ze zdroje o _E P
Uce = 525V, Ui =0V, Uy = 45V lce < 135 mA devay '

L5 "y
DYNAMICKE HODNOTY: (Ucc = 5 V) ar .oy X

e
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65 ns
55 ns
25 ns

Il

Doba vybéru tavov

1A,

Doba vybaveni tsrov

15

Doba zablokovani tsppz

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY::
(plati pro provoz CTENI, BLOKOVANI)

Ucc 4,75 < Uge = 5,25 vV
Uiz —05=U s +0.8 v
Ury +20=Uiy = +55 v
lot 16 mA
—loH =65 mA . : o .
ita 0=da= +70 °C ’ e

A HA A

DOPORUCENE PODMINKY PRO PROGRAMOVANI:

Integrované obvody MH745287 se programuji v predepsaném doporuceném zapojeni a pri predepsanych doporucenych pracovnich
podminkach, které jsou soucasti uplného katalogového listu,

Pokud zdkaznik hodld objednat ji ve vyrobnim podniku naprogramované paméti MH745287, musi spolu s objednavkou predlozit
tabulku nebo dérnou pasku se zaddnim obsahu. Zpisob tvorby tabulky nebo dérné pdsky si mlie zdkaznik vyiddat v odbytovém
oddéleni vyrobniho podniku. )

FUNKCNI TABULKA

PAMET NENAPROGRAMOVANA PAMET NAPROGRAMOVANA
T = F == =T = =

Funkce Stav na vstupu  Stav na vystupech Stav na vstupu  Stav na vystupech

Si Sz Q;:...Qq v odresovaném sloveé S Sz Q;...Qy v adresovaném slové
Cteni L L L L L v
Blokovani L H vysoka impedance L H vysokd impedance

H L vysoka impedance H L vysoka impedance

H H vysokd impedance H H vysoka impedance

=== e

1. Stav V znamend Groved H nebo L, pro kaidy vystup je uréen pozadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované pa-
meéti, :

Stavu H na libovolném wvystupu CTENI odpovidd parametr Uon, stavu L parametr Uot.

Stav vysoké impedance na vystupech Q; ai Qg pii provozu BLOKOVANI charakterizuji parametry lozi a lozL.

o M
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL LS| PREHLED
BIPOLARNI PAMETI

Typ Druh Pouzdro
MH?#E? Bipolarni pamét RAM 64 bitid s organizaci 16 slov po étyfech bitech, pozitivni logikou, vstupnimi 1I0—14

zachytnymi diodami o oddélenymi vstupy. Pfi provozu se rozlifuji tyto funkce obvodu: zépis do
paméti, éteni z paméti, pfenos dat a blokovani paméti. Vystup s otevienym kolektorem.

MH745187 Bipoldrni maskou programovand pamét konstant ROM 1024 bitd s organizaci 256 slov po &tyfech I0—14
bitech, vystup s otevienym kolektorem. Obsah informaci, ktery ma byt do ni uloien b&hem vyrob-
niho procesu musi 2ékoznik pfedloiit spolu s objedndvkou. Minimaini poéet dodévanych kusd
s jednim obsahem &ini 400 kusd.

MH74188 Bipolarni, elektricky programovatelnd paméf PROM 256 biti s organizaci 32 slov po osmi bitech, 10—14
vystup s otevienym kolektorem, uréend pro paméti konstant, generétory logickych funkei.

MH745201  Bipolarni pamé RAM 256 bith s organizaci 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé bunky jsou uspo- I0—14

MH745201E Fédény v soufadnicovém systému X—Y (16 iadkd a 6 sleupci bunék). Vystup tiistavovy.

MH745287 Bipolarni rychld, elektricky programovatelnd pamét PROM 1024 bitd s organizaci 256 slov po 10—14
Ctyfech bitech, vystupy s otevienym kolektorem, uréend pro paméti konstant, generétory logickych
funkei.

MH745370 Bipoldrni maskou programovand paméf ROM 2048 bitd s organizaci 512 slov po &tyfech bitech. 10—14

Vystup tfistavovy. Obsah informaci, ktery ma byt do ni uloien béhem vyrobniho procesu musi
zakaznik pfedloiit spolu s objedndvkou. Minimalni poéet kusti s jednim obsahem &ini 400 kusd.

MH745571 Bipolarni elektricky programovatelnd pamét konstant PROM 2048 bitd s organizaci 512 slov po 10—14
&tyfech bitech, vystup s otevienym kolektorem.
MH8a2511 Bipoldrni rychlé pamét RAM 1024 bitd s organizaci 3232 bity. Vystup tiistavovy. |10—18/C2

Programovatelnost paméti spodivd v moinosti zménit jednou providy bindrni informaci, uloZenou

v jednotlivyich bufikéch paméti. Z divodd identifikace se kaidd naprogramovand paméf oznaluje

identifikaénim indexem (index zdkaznika — 3estimistné &islo, uvedené na spodni strané pouzdra,

index vyrobce — tfimistné &islo vlevo od typového znaku).
e T —_——_—_—_—_—_—_—_—_—_—

MEZNI HODNOTY : min. max.
Napdjeci napéti Uce 0 +7 Vv
Vstupni napéti U : +5,5 Vv
Vstupni proud I -12 mA
Vystupni napéti Us 0 +3,5 v
‘Vystupni proud — uroven H MH745201, MH745201E lon —10,3 mA
MH82511 log —2,0 mA
— roved L MH745201, MH745201E lo. 16 mA
Pracovni teplota okol b 0 +70 oC
Teplota pfi skladovani Bty ~55 + 155 °C
DOPORUCENE PROVOZNI PODMINKY:
Vstupni nopéti — Urover H Ui +20 VU 5455 v
Vstupni napéti — droved L Ui -05VsUy =408 v
Napéti pfipojend na vystup — uroved H
MH?#E? UUH 'f' 214 v = UI',J” < -} 5:5 "U
MH74188 Ut 0V =Uyy = 55 ')
Vystupni zatélovaci proud — uroves L
MH7489, MH745201, MH745201E lot 516 mA
MiH74188 R 17T} OV = lor s 12 mA
Rozsah pracovnich teplot okoli e 0°C < By = 4+70 °C
Vstupni 2dchytné napéti |
Uce = 4,75V, |} = =12 mA < 1.5 Vv
Uce = 4,75V, |} = =18 mA MH74S . .. < 1,2 v
w L w
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MH745201E MH745287 MH745370
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